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OEM:Valvo Transistor MPS6517 Datasheet

MPS 6517
MPS 6518
MPS 6519
SILIZIUM - PNP - TRANSISTOREN
fiir Verstiirker - Anvendungen
Mechanische Daten:
Gehiiuse: Kunststoaff,
JEDEC TO=-92
MaBangaben in mm.
0,40
} min
1
mak
_..I.i“!l L._mmr kontrollierter Beresch
wrm. g
Kurzdaten: HMPS 6517 6518 6519
KEollektor-Sperrspannung 'UCI- g = WAZ. 40 40 25 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -T..'“ p ™ WAZ. Mo 40 s v
Kollektorgleichstrom -IC = BAI. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei ‘Ui 25% Pt“' = BAX. 625 ml
Sperrschichttemperatur 8 - WAX. 150 ®c
Gleichstromverstirkung 5 B0 150 380
bei -'lJc! = 10 V, -]C = 2 miA B ¢ 180 300 500
>
bei -UEE = 10 V, -IC = 100 mA B = 1)) L 1] 1580
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MPS 6517
MPS 6518
MPS 6519
Absolute Grenzwerte: (giiltig bias 8, _“] MPS 6517 6518 6519
Eollektor=-Sparrspannung bei IE = g At!cn 0" BAX. 40 40 25 v
KEollektor-Emitter-Sperrapannung bei ]n’ﬂ’ -'L'CE g = max. Jo 40 25 v
Emitter-Sperrspannung bei Il: = Di 'U!B o " BAX. 4,0 v
Kollektorgleichstrom: -IE = mAX. 100 mi
Gesamtverlustleistung bei 8 = 25°C: Pooe = Bax. 625 ay
Sperrschichttemperatur; ‘J = BAX. 150 e
Lagerungstemperatur: o = min. -58 e
!5 = Bax. 150 °c
Wirmewiderstand:
gwischen Sperrschicht und Umgebung: LY v - 200 K/ W
Kemnwerte:  bei 8, = 25°C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung z
be i IH = 0, 'I[: = 0,5 mA: -U{“} CE 0 40 40 28 v
Emitter-Durchbruchspannung 5
be i IE = ﬂ. -I‘ = 10 H-‘.t —U{“} EB O - 4 4 4 L)
KEollektor-Reststrom ¢
be i l= = 0, --l]l:B = 30 Vi -l[:ﬂ o E 50 11 ni
bei I‘ = 0, -I.‘.[':n = 20 Vi -IBB 0 - . El]_‘ nA
Eollektor-Emitter-Restspannung ¢
bei -IC = 50 mi, --IB w 5 miAs -UEE aat = 0,56 v
Eollektorkapazitit €
bei -"Fr..‘:!' 10 v, I!- 0, =100 kHz: c. = 3,5 pF
Gleichstromverstirkung
> #0150 250
bei -IZI":E = 10 V¥, -I{: = 2 mis B ¢ 180 300 500
bei ~Uop = 10 V, -1, = 100 mAs B 2 60 90 180
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